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ENERGY CONTROLS

rizeni osvétleni rizeni osvétleni

PIR pFitomnostni pohybové senzory CP Electronics PIR pFitomnostni pohybové senzory CP Electronics

[ Oblast detekce senzorti EBDHS

EBDHS

[GEE EBDHS - PIR senzor do velkych vySek
(az 15 m, HIGH BAY)

Montaz pfimo do podhledu pomoci montaznich
Uchytd, déle do povrchové instalacni krabice

nebo na zed pomoci pfislusenstvi viz nize.

Dodavan se stinici maskou pro omezené oblasti
detekce.

PIR senzory obsahuii:

- senzor snimajici pohyb

- svétlocitlivy senzor pro snimani intenzity prirozeného

o [ ]
denniho osvétleni - 10m 26m 4 10m 20m
Mohou pracovat v médech prezence (automaticky 6m 16m 6m 12m

maod) nebo absence (poloautomaticky maéd)

viz str. 181.

Pomoci senzor( se stmivanym vystupem (DALI,

DSl nebo 1-10 V) Ize udrzovat stanovenou hladinu
osvétleni. Dobu stmivani, pfipadné uroven osvétleni
na které ma senzor pfi absenci pohybu setrvat,

Ize libovolné nastavit.

Moznost manualniho vypnuti/zapnuti pfipadné
stmivani pomoci externiho tladitka nebo IR ovladace
(viz str. 200).

Provedeni se stmivanym vystupem obsahuje vzdy

i jeden vystup spinany. Oba vystupy Ize ovladat

a nastavovat zcela nezavisle.

Nastaveni pomoci IR oviadact UNLCDHS a UHS5.
Ve verzi PRM lez spojovat paralelné.

IP 40.

PIR senzor se spinanym vystupem (faze spinana

na vystup). Maska upravena Maska upravena
PIR senzor s 1 stmivanym DALI/DSI vystupem (max. 17ké &ni :
20 predradnik(i, pokud je pouZit i spinany vystup tak " pr(l) LG e "’ pro detekci prostoru
pouze 10 predradnikd) a 1 spinanym vystupem. ool na konci ulicky

PIR senzor s 1 stmivanym vystupem 1-10 V

(max. 10 prediadnikd) a 1 spinanym vystupem.

Prislusenstvi . Rozméry (mm)

Rozméry a foto viz str. 203

Povrchova instalacni krabice Montazni otvor @ 64 mm

Nastavec pro zapusténou montaz (v pfipadé malé
hloubky stropu)

Nastavec pro montaz na zed'

3m 8m
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[ Tabulka zatézi

_IIB Pro senzory KNX viz str. 213

K‘ N X‘® Il Dal$i provedeni

viz. EBDHS-PRM s napéjenim 11,6-36 VDC nebo 10-26,5 VAC
viz. EBDHS-PRM s krytim IP65 do nizkych teplot - viz str. 201
viz. EBDHS-DD s krytim IP65 do nizkych teplot - viz str. 201
viz. EBDHS-AD s krytim IP65 do nizkych teplot - viz str. 201
pro sbérnici KNX - viz str. 213

+7 Pro senzory do nizkych teplot
+
-II-—] az -30 °C viz str. 201

e -]
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PIR pFitomnostni pohybové senzory CP Electronics

AGroupBrand | [llegrand

rizeni osvétleni

PIR pFitomnostni pohybové senzory CP Electronics

EBDHS-MB

GERE EBDHS-MB - PIR senzor do velkych vysek
D (az 15 m, HIGH BAY) pro montaz do svitidel

Montaz pfimo do podhledu pomoci montaznich
Uchytd, déle do povrchové instalaéni krabice

nebo na zed pomoci prislusenstvi viz nize

Dodavan se stinici maskou pro omezené oblasti

PIR senzory obsahuiji:

- senzor snimajici pohyb

- svétlocitlivy senzor pro snimanf intenzity pfirozeného
denniho osvétleni

Mohou pracovat v médech prezence (automaticky
mad) viz str. 181

Pomoci senzorl se stmivanym vystupem (DAL,

DSl nebo 1-10 V) Ize udrzovat stanovenou hladinu
osvétleni. Dobu stmivani, pfipadné urover osvétleni
na které ma senzor pfi absenci pohybu setrvat, Ize
libovolné nastavit.

MoZnost manualniho vypnuti/zapnuti pripadné
stmivani pomoci IR ovladace (viz str. 200).
Provedeni se stmivanym vystupem obsahuje vzdy

i jeden vystup spinany. Oba vystupy Ize nastavovat
zcela nezavisle.

Nastaveni pomoci IR ovladact UNLCDHS a UHS5
Ve verzi PRM lez spojovat paralelné

IP 65

PIR senzor se spinanym vystupem (faze spinana

na vystup).

PIR senzor s 1 stmivanym DALI/DSI vystupem (max.
20 predradnikl, pokud je pouzit i spinany vystup tak
pouze 10 predradnikd) a 1 spinanym vystupem

PIR senzor s 1 stmivanym vystupem 1-10 V

(max. 10 predfadnik{) a 1 spinanym vystupem

+7 Pro senzory do nizkych teplot
+
1-—] az -30 °C viz str. 201

[ Oblast detekce senzorti EBDHS-MB

Maska upravena Maska upravena
.’ pro Uzké detekeni ., pro detekci prostoru
pole ~ na konci ulicky

! Rozméry (mm)

&

151 mm

172 mm

I

S~ m20x

I Tabulka zatézi

I Dalsi provedeni

viz. EBDHS-MB-PRM s krytim IP65 do nizkych teplot - viz str. 201
viz. EBDHS-MB-DD s krytim IP65 do nizkych teplot - viz str. 201
viz. EBDHS-MB-AD s krytim IP65 do nizkych teplot - viz str. 201
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